
Caracterización de dispositivos y componentes de 
microondas/Lab. 
Clave: ET531 Especialidad: Altas Frecuencias Trimestre: 2 
Créditos: 6 Horas teoría: 32 Horas laboratorio: 32 Tipo: Obligatoria 
Objetivo: Familiarizar al estudiante con los diversos conceptos, métodos y equipos para 
caracterizar dispositivos y componentes de microondas 

Temario  

1.- Introducción (2 hrs.)  
     a) Equipos de microondas  
     b) Metodologías de caracterización  
2.- Caracterización de componentes pasivos (10 hrs)  
     a) Líneas de microcinta  
     b) Líneas coplanares  
     c) Filtros de RF  
     d) Acopladores direccionales  
     e) Divisores y combinadores de potencia  
     f ) Bolqueadores de CD y RF  
     g) Medición de constante dieléctrica relativa y efectiva  
     h) Medición de aisladores y ccirculadores  
3.- Caracterización de cuadripolos activos lineales (10 hrs)  
     a) Transistor:  
         Parámetros estáticos en DC  
         Parámetros “S”  
         Parámetros de ruido  
         Transistor encapsulado y no-encapsulado  
         Caracterización de Obleas  
     b) Amplificadores:  
         Factor de ruido  
         Ganancia  
         ROEV (VSWR)  
         Punto de compresión (P1dB)  
         Distorsión (Retardo de grupo)  
4.- Caracterización de componentes no lineales (10 hrs)  
     a) Osciladores  
     b) Mezcladores  
         Amplificadores de Potencia  
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